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ZAGADNIENIA DO KOLOKWIUM Z PAMIĘCI 
 

Pamięci ulotne o dostępie swobodnym typu RAM (SRAM, DRAM), pamięci ulotne bez 
swobodnego dostępu (LIFO, FIFO, CAM). Pamięci nieulotne (ROM, PROM, EPROM, 
EEPROM, FLASH). Budowa i działanie podstawowych komórek pamięci. Parametry dyna-
miczne. Cykle odczytu i zapisu, tryb obniżonego poboru mocy, cykl odświeżania. Łączenie 
modułów pamięci. 
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